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สอบกลางภาค: ภาคการศ
วันที่สอบ:     1 สิงหาคม
รหัสวิชา: 240-451
ช่ือวิชา: Integrated and V

อานรายละเอียดของขอส
เวลา: 3 ช่ัวโมง (180 นา

รายละเอียดของขอสอบ:

อนุญาต: ใหนําห

คาํสั่ง:
• ใหทําทุกขอ
• คําตอบท้ังหม
• เขียนช่ือและร
• คําตอบสวนใด
• อานคําส่ังเพ่ิม


มมหหาาวิวิททยยาาลัลัยยสสงงขขลลาานนคคริรินนททรร
คคณณะะวิวิศศววกกรรรรมมศศาาสสตตรร
ึกษาท่ี 1 ปการศึกษา: 2545
 2545 เวลาสอบ:   9.00-12.00 น.

หองสอบ:
LSI design

อบ และคาํแนะนําใหเขาใจกอนเร่ิมทาํขอสอบ
ที)

 ขอสอบมีท้ังหมด  9 หนา

นังสือหรือสมุดโนตตางๆ เขาหองสอบได

ดจะตองเขียนลงในขอสอบ
หัสใหชัดเจนในขอสอบทุกแผน
อานไมออก จะถือวาคําตอบนั้นผิด
เติมในแตละขอใหชัดเจน
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1. จงอธิบายเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเทคโนโลยีแบบตางๆ ดังตอไปนี้  (5 คะแนน)
ECL
TTL
NMOS
CMOS

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
2. จงออกแบบวงจร Half Subtractor โดยใชเทคโนโลยีแบบ NMOS โดยเร่ิมจากการเขียน Truth table , Logic 

Symbol, Logic symbol ในรูปแบบ NAND-NOR และวงจรในระดับทรานซิสเตอร Stick diagram หลังจากนั้น
ออกแบบวงจรในระดับ Layout โดยยึดกฏการออกแบบของ Mead & Convay โดยกําหนดใหใชคา Zpu/Zpd = 
4:1 (50 คะแนน)

truth table (5 คะแนน)                                                                       
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Logic Symbol (5 คะแนน)                                                                                                                           
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

Logic Symbol ในรูปแบบ NAND-NOR(10 คะแนน)                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

วงจรในระดับทรานซิสเตอร (10 คะแนน)
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Stick diagrm (10 คะแนน)
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วงจรในระดับ Layout (ใหเขียนเลยเอาตของทั้งวงจรภายใน 1 หนากระดาษ) หากหนานี้เสียใหไปทําหนาที่ 5         
(20 คะแนน)   กําหนดให 1 ชองกวาง 1 แลมบดา
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กระดาษคําตอบสํารอง วงจรในระดับ Layout (ใชกรณีหนาที่ 4 เสีย)
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3. จงออกแบบวงจร PLA โดยใชเทคโนโลยี NMOS  โดยมีฟงกชั่นเอาตพุตเปนดังสมการ f1 และ f2 พรอมทั้งเขียน 
Stick diagram ประกอบ (15 คะแนน)
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4. จากรูปเปน Dynamic RAM ขนาด 1 บิท จงอธิบายการทํางานของวงจร และกระบวนการอาน-การเขียน ตลอด
จนวิธีการรีเฟรชมาอยางละเอียด (5 คะแนน)
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5. จาก Stick Diagram ตอไปนี้ จงวิเคราะหวาเปนวงจรอะไร พรอมทั้งเขียนสัญญลักษณของวงจรในรูปแบบของ
ทรานซิสเตอรเทคโนโลยี NMOS (5 คะแนน)

อ. ปญญยศ ไชยกาฬ    ผูออกขอสอบ
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